




















































































专利名称(译) 用于液晶显示器的薄膜晶体管阵列面板

公开(公告)号 US6900854 公开(公告)日 2005-05-31

申请号 US10/626617 申请日 2003-07-25

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社
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当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 KIM DONG GYU
SONG JUN HO
CHANG JONG WOONG
CHOI JAE HO
NA BYOUNG SUN
PARK YOUNG BAE
HUH SUNG WOOK
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IPC分类号 G02F1/13 G02F1/1343 G02F1/1362 H01L21/77 H01L21/84 H01L29/10 H01L29/12

CPC分类号 G02F1/134336 G02F1/1362 G02F1/136286 H01L27/1288 H01L29/12 H01L27/124 G02F2001/13606

优先权 1019980050877 1998-11-26 KR
1019990051376 1999-11-18 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

包括在水平方向上延伸的栅极线的栅极线和在绝缘基板上形成栅电极。
栅极绝缘层形成在栅极线上并覆盖栅极绝缘层。半导体图案形成在栅极
绝缘层30上，并且形成在半导体图案上的是具有垂直方向上的日期线的
数据线，源电极，漏电极与源电极相对于源电极相对于栅电极和位于数
据线两侧的对准图案。钝化层形成在数据线和对准图案上，并且具有暴
露漏电极的接触孔和在数据线和对准图案之间暴露衬底的开口。这里，
与数据线相邻的对准图案通过开口暴露，并且半导体图案和栅极绝缘层
被切割不足。通过接触孔连接到漏电极的像素电极形成在钝化层上。这
里，开口位于数据线和像素电极之间。在该结构中，在用于液晶显示器
的薄膜晶体管面板的制造过程中发生的未对准被最小化，并且通过在数
据线和像素电极之间形成耦合电容的均匀性来防止针脚缺陷。通过在数
据线和像素电极之间形成开口来防止数据线和像素电极之间的短路。
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